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DANE TECHNWICZNE

1. Zakres fal:

Dlugie — 150 — 285 kHz
Srednie 525 — 1605 kHz
Kroétkie 1 — 21,45 — 21,74 MHz (13 m)

Krotkie 2 — 17.65 — 18,08 MHz {16 m) A ,
Krétkie 3 — 15, 055 — 15,67 MHz (19 m) -
Krotkie 4 — 11,67;-—-»12,12 MHz (25 m)

Kroétkie 5 — 9,45 — 9,90 MHz (31 m)

Krotkie 6 — 7,10 — 7,37 MHz (41 m)

Krotkie 7 — 5,95 — 6,25 MHz (49 m)
UKF — OIRT — 65,5—"173 MHz
UKF — CCIR — 88 — 108 MHz

2. Czestotliwos¢ posrednia e

AM: 465+ 2 kHz

FM: 10,7+ 0,1 MHz ’

Fale krotk1e I czestotliwo$é p.cz. — 2 MHz+5 kHz
1I czestothwosc p.cz. — 4652 kHz

3. Czulos¢ uzytkowa:
przy Pwy = 50 mW. i stosunku sygnal/szum20 dB dla toru AM i 26 dB dla toru FM
z anteny ferrytowej:

fale diugie — 2 mV/m.

fale $rednie 1 mV/im -

z anteny teleskopowej:

fale krotkie K1-~K7 — 50 pV
UKF OIRT i CCIR — 10V

4. Selektywnose¢:
AM — 36 dB -
FM — 30 dB »
5. Tlumienie sygnaléow lustrzanych

na falach diugich — 34 dB

na falach $rednich — 30 dB

na falach krétkich — K1 —K4 — 40 dB

ra falach krotklch — K1—=+K4 — 40 dB
K5+K7 — 30 dB

na UKF — 30 dB

6. Najwiekszy uzytkowy sygnal wyjsciowy

AM — 500 mV/m .
FM — 100 mV

1. Tlumleme przestuchu stereofonicznego — 25 dB (przyf = 1 kHz)
8. Elektroakustyczna charakterystyka przenoszema odbiornika

" dla toru' AM — 100 — 3500 Hz
dla toru FM — 100.— 10000 Hz

9. Moc wyjsciowa:

przy h<{7% i R obc = 8Q
— przy zasilaniu batery]nym —2X15 W
— przy zasilaniu sieciowym — 2 X 2,5 W

10. Zasilanie -

- sieciowe — 220V — 50 Hz o ’
bateryjne — 12V (8 baterii R20) S : ) >
samochodowe 12 — 15V (akumulater) ' .

11, Wymiary:
416X252X118 mm
12 Ciezar z bateriami: 7 kG



ELEMENTY P()LPRZEWODNIKOWE I ICH ZASTOSOWANIE

T101 — BF 195
T102 — BF 195
T103 — BF 241
T104 — BF 195
T105 — BF 195
T201, T202 -—— BC 148B
T203 — BF 194
T401 — BF 194

T402 — BF 194

T403 — BC 148B
T404 — BF 194

T405 — BF 194

T406 — BC 158A

T407 — BF 194

T408 — BC 148B

T409 — BC 148A

T410 — BC 148B

T601, T603 — BC 158A
T602 — BC 337

T604 — BF 194

T701, T702 — BC 148C
T801 — BD 335 }

T802 — BD 135
T803 — BC 148B

T804 -— BD 135

D101, D102, D103 :
D105, D106, D107} BB 1048
D104, D108 — BB 105G -
D201, D202 — BAP 794

D203, D204 — BAP 794
D205, D206 — 2X AAP153
D401 — BAP 812

D601 — UL 1550L

D602 — BYP 401-100

ety Batt | — vrova
D805 — BAP 811
D806 — BZP 683C12
UL 1211N -
UL 1611N’
UL 1481P (2 szt.).

1. Tor AM
a) Zakres fal dlugich i $rednich

Sygnat w.cz. z anteny ferrytowej podawany jest przez kondensator C405 na baze

— Wazmacniacz w.cz. gltowicy (OIRT)

— Heterodyna FM (OIRT) X
~— Mieszacz FM (OIRT, CCIR)

— Wzmacniacz w.cz. glowicy (CCIR)

— Heterodyna FM (CCIR)

— Uklad wyciszania szumoéw dla toru FM

— Wzmacniacz p.cz. FM

— Wzmacniacz apemodyczny w.cz. dla fal dlugich

i Srednich

— Mieszacz dla fal diugich i $rednich:
pierwszy stopien p.cz. dla fal krétkich

Wzmacniacz ARW dla toru AM
— Heterodyna dla fal dtugich i Srednich
— Pierwszy mieszacz dla fal krétkich
-— Heterodyna fal krétkich
— Wzmacniacz p.cz. FM

Uklad wskaznika czestotliwosci dostIOJema UKF
© — Uklad wskaznika dostrojenia

— Wzmacniacz m.cz. dla toru ‘AM

— Uktad automatyki przetwornicy DC/DC

— Uklad przetwornicy DC/DC

— Drugi mieszacz dla fal krotklch
— Wzmacniacz m.cz. \
— Stabilizator napiecia zasilajacego
— Wzmacniacz mocy

— Stabilizator napiecia zasilajacego
ukiady p.cz. i w.cz.

— Diody przestrajajace’ pojemnosciowe,

— Diody pojemnosciowe ARC

— Podwajacz napiecia dla ukladu wskazmka

dostrOJema

— Podwa]acz napiecia dla ukladu wyciszania

— Dyskryminator FM -

— Korekcja wskaznika czestotliwosci dostrojenia
— Stabilizator napiecia z kompensacja temperatu-

rowg w ukladzie przetwornicy DC/DC

— Dioda prostownicza w ukladzie przetwormcy

DC/DC
— Prostownik sieciowy

— Ogranicznik pradu zasilacza
— Stabilizator napiecia

— Uklad scalony p.cz.

— Uktad scalony dekodera:

— Uklad scalony wzmacniacza mocy (kanat pra—

wy i lewy) '

ZASADA DZIALANIA

~ wzmacniacza apenodycznego w.cz. zbudowanego w oparciu o tranzystor T401.

~
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W obwodzie kolektorowym znajduje sig¢ ,pulapka” dla sygnaléw o czestotliwosci 465 kHz

b)

— filtr F403, kondensator C408.
Stopien przemlany zbudowany jest na tranzystorze T402, na baze ktorego podawany jest
wzmocniony sygnal w.cz. i napiecie heterodyny pracujacej w ukladzie OB na tranzysto-

rze T404.

Zakresy fal krotklch
Sygnat w.cz. z anteny teleskopowej podawany jest na filtr pasmowy, ktérego p1erwszy
obwd6d sprzezony z antensg, jest przestrajany, natomiast drugi obwéd jest nieprzestraja-

~ ny. Oba obwody sprzega kondensator C425.

Heterodyna dla fal krétkich pracuje w ukladzie OB na tranzystorze T406. Stopien prze-
miany pracuje na tranzystorze T405, w w kolektorze ktérego znajduje sie dwuobwodo-
wy filtr p.cz. 2 MHz, ktorego obwody F404 i F601 sg sprzezone ze sobg przez C431,

C610, C611.
Tranzystor T 604 to mieszacz samodrgajacy. Oscylator 2,465 MHz zrealizowany jest na

obwodzie L601.

W kolektorze T604 pracuje dwuobwodowy filtr p cz. 465'kHz F602 i F603. Sygnat p CZ.
465 kHz jest podawany przez kondensator C410 na baze¢ T402, ktory jest pierwszym sto-
pniem p.cz. na zakresie fal krotkich.

Tranzystory T401, T402 objete sa petla automatyczne] regulacji wzmocnienia. Napiecie

"ARW wprowadzane jest na baze tranzystora T403 z koncéwki nr 4 ukladu scalonego

UL 1211N Tranzyster T403 jest wzmacniaczem ARW.

tor p. cz.

Sygnal p.cz. z tranzystora 'T402, poprzez filtr hybrydowy F201, F202 podawany jest na
uklad scalony posredniej czestothwosm UL 1211N. Miedzy koricowkami 4, 5, 6 znajduje
sie dwutranzystorowy wzmacniacz apenodyczny (pracujgcy w torze AM i FM) objety
petly automatycznej regulacji wzmocnieaia. Napieciem ARW jest odfiltrowana sklado-
wa stala nap1ec1a zdetektowanego, pobierana z koncowk1 1 tranzystorowego detektora
AM (koncowki 11 9).

Napigcie dla wskaznika dostrojenia jest pobierane réwniez z konicéwki 1 ukladu sca-

lonego. y

2. TOR FM

a)

b)

glowica UKF

Odbiornik ma glowice pracujgca na zakresie UKF w standarcie OIRT i CCIR, przy czym
kazdy standart ma oddzielny wzmacniacz w.cz. T101, T104 z, przestrajanym obwodem
antenowym i kolektorowym oraz oddzielna heterodyne T102, T105.

Obcowzbudny mieszacz, pracujacy w uktadzie OE (tranzystor T103), jest wspdiny dla
obydwu standartéw.

Wiszystkie obwody rezonansowe sg przes'rajane diodami pOJemnosmowyml D101 D102
D103, D105, D106, D107.

szelaczeme standartow odbywa 51e przez przelgczenie zasilan obwodow kolektorowych
wzmacniaczy w.cz. i heterodyn oraz przez przelagczanie ukiadu polaryzacji diod pojem-
noSciowych.

4.

przetwornica DC/DC

Napiecie do przestrajania diod pojemnosciowych podawane jest z przetwornicy DC/DC.
Uklad przetwornicy DC/DC zrealizowany jest na tranzystorze T602. Przebiegi zmienne’
z odczepu transformatora przetwormcy prostowane sg przez diode D602. Napiecie wyj-
Sciowe stabilizowane jest przez uklad scalony D601.

Przetwornica posiada uklad automatyki zreahzowany na T601 i T603, ktory utrzymuje
mo.c1 qulerana przez przetwornice-na poziomie stalym, niezaleznie od warto$ci napiecia
zasilania.

Pierwszym stopniem p.cz. FM jest wzmacniacz zbudowany na tranzystorze T407 w u-
kladzie OE, ktory w obwodzie bazy i kolektora posiada filtr ceramiczny F401 i F402.
Dalej sygnal p.cz. podawany Jjest na uklad scalony UL 1211N, ktéry miedzy koncéwka-
mi 8 i 10 posiada filtr ceramiczny ¥F204. Z ogranicznika FM sygnal p.cz. poprzez filtr
F205 podawany jest na baze ostatniego stopnia p.cz. T203 pracujgcego w ukladzie OE.
Detekcja sygnalu nastepuje w ukladziedetektora stosunkowego.

g}gg?al dla ARC jest wytwarzany w ukladzie skladajagcym sie z R438, R108, R128, C448,
Z ogranicznika FM cze$é sygnalu p.cz. przez C214 podawana jest na podwajacz napie-
cia D201, D202, ktory wysterowuje tranzystor wskaznika dostrojenia T409. .
Uklad wyciszania szuméw zrealizowany jest w ukladzie wzmacniacza stalopradowego
na tranzystorach T201, T202. Napiecie sterujgce podawane jest na baze T201 z podwaJa-?
cza napiecia D203, D204




i
I

" 3. Dekoder o

Gléwnym czlonem dekodera jest uklad scalony UL-1611N pracujgcy w systemie przelacz-
nikowym z dodatkowg kompensacja przestuchu. ‘ ‘
UL 1611N zawiera automatyczny przelacznik rodzaju pracy (mono-stereo), uklad: sygnali-
zacji odbioru sygnalu stereofonicznego, oraz dwa przedwzmacniacze m.cz. z wyjSciem wtér-
nikowym. dla kanalu lewego i prawego. ’

4. Tor m.cz.

Odbiornik posiada dwa tory wzmacniaczy m.cz.

— tor kanalu lewego zrealizowany na tranzystorze T701 oraz na scalonym wzmacniaczu
‘mocy UL 1481P, ) ‘ .- ‘

— tor kanalu prawego zrealizowany na tranzystorze T'702 oraz scalonym wzmacniaczu mo-
cy UL 1481P. : ‘ /

Dodatkowo, tylko dla toru AM, jako wzmacniacz m.cz. pracuje tranzystor T410 w ukladzie

OE. . . '

Sygnat do nagrywania na magnetofon podany jest z wyjscia dekodera pkt. 301, 303 na

gniazdo magnetofonowe GM-545-1. '

Sygnat wejsciowy dla zewnetrznego wzmacniacza mocy jest podany na drugie gniazdo ma-

gnetofonowe GM-545-1. .

Odbiornik wyposazony jest w typowy uklad regulatoréw barwy tonéw z oddzielng regula-

cja tonéw wysokich i niskich oraz w réwnowaznik kanalow tzw. ,balans”, :

-

5. zasilanie '
Zasilacz stabilizowany sklada sie¢ ze stabilizatora napiecia “zbudowanego na tranzystorach

T801, '1‘\802 i T803, ktory zasila ‘wzmacniacz mocy oraz ze stabilizatora napiegcia zasilajacego
tory w.cz. zbudowanegb na tranzystorze T804, Funkcje przelacznika ,Bateria — sie¢”

speinia przelgcznik umieszczony na plytce zasilacza PS-2.
6. Wskaznik czestotliwosei UKF

Wskaznik czestotliwogci UKF pracuje w ukladzie woltomierza tranzystorowego ze skory-

gowang charakterystyka wskazan czestotliwosci, Korekcja jest zrealizowana za pomocg R449
i D401. ; ' -

DEMONTAZ ODBIORNIKA

Wykrecié¢ trzy wkrety M3 mocujace tyt obudowy w gérnej 4¢zes’ci tylu eraz trzy wkrety M3

. mocujgce go od dotu. Zdjaé tyt obudowy i odlaczyé przewody zasilania przez ‘Wyciagniecie

zlgcza. , - .
Zdja¢, przez wyciggniecie, pokretlo napedu oraz pokretla potencjometrow wzmocnienia,
barwy dzwieku i balansu , -

Wykreci¢ 6 wkretow mocujacych srodek obudowy do przodu obudowy. Wkrety te sg poka-
zane na rysunku rozmieszczenia elementéw strojonych. Zdjaé¢ korpus klawiszy kompletny po
wykreceniu' dwéch wkretow specjalnych znajdujgcych sie obok raczki. ' :
Wysunaé srodek obudowy z przodu przy réwnoczesnym wyciagnieciu diody ,,wskaznika ste-

© reo0” z przodu obudowy.

Wszystkie ptytki stojgce na plytce krosujgcej PK-1 $3 z nig polgczone za pomocy zlaczy.
Aby wyjaé plytke nalezy rozlutowaé ekrany plytki (noski na goérnej powierzchni ekranow),
zdja¢ ekran, a nastepnie wyja¢ ptytke. Do ultatwienia wyjecia plytek stuzg szczeliny umiesz-
czone w ich dolnej czesci, w ktére mozna wiozy¢ wkrétak i podwazy¢ plytke. Plytki PPW-1
i PD-3 wyjmuje sie po uprzednim zdjeciu uchwytu plytki dekodera.

Plytke PNS-1 wyjmuje sig¢ z prowadnic po odgieciu dwéch sprezystych zaczepéw.

Plytke PS-2 wyjmuje sie z prowadnic po odgieciu jednego sprezystego zaczepu.

Plytke PR-3 wyjmuje sie po wykreceniu dwéch wkretow i Wwysunieciu jej w bok (patrz opis

'napedu).

Glosnik jest polaczony ze $rodkiem obudowyczterema wkretami M2,5 i dwoma pojedyﬁc’zy-—
mi zlgczami.

Wskazniki dostrojenia i czestotliwogci UKF — Wysuwa si¢ w kierunku przodu Po zwolnie-
niu ich z dwéch sprezystych zaczepow.
Plytke z gniazdami wyjmuje sie po odgieciu dolnego sprezystego zaczepu.

Skale i tlo skali wysuwa sie w bok, w kierunku gloénika, po uprzednim wykreceniu dwéch
wkretow M2,5.

' 3\
OPIS NAPEDU WSKAZOWKI, JEGO DEMONTAZ I MONTAZ

W przypadku potrzeby wymiany linki napedu nalezy najpierw wymontowa¢ §rodek obudowy
kompletny z obudowy. » .

Nastepnie zdemontowaé plytke z zespolém pro3jramowania UKF.



W tym celu nalezy zdjaé ziacza, odkrecié dwa wkrety mocujace plytke, odkreci¢ wkret mocu-
jacy antene teleskopowa, lekko ja odchylié, nastepnie piytke programowania UKF pociagnaé
ku sobie i dalej ruchem uko$nym tak, aby mineta sie z anteng teleskopowa, wyjac z prowadnic.
Nastepnie nalezy odkreci¢ dwa wkrety mocujace korpus napedu ze srodkie obudowy, zwolnié
dwa zaczepy znajdujace sie na jezyczkach elementow prowadzacych. .
Nastepnie $rubokretem lekko zsunaé beben z osi kondensatora obrotowego wysuwajac row-
noczesnie caly korpus z prowadzen srodka obudowy (patrz rys. ,Mocowanie korpusu napedu
ze $rodkiem obudowy”). : . :

Czyhnosci przy zakladaniu linki napedu

Podczas zakladania linki napedu, korpus napedu powinien znajdowacé sie W takiej pozycji, w
ktorej widoczny jest beben, a oS napedu z widocznymi segmentami ma zwoje linki po jego
prawej. stronie. ‘Beben, na ktory nawija sie linke, ;\owinien byé¢ wycieciem skierowany w kie-
runku obserwatora. : -

Linke o dlugoéci miedzy wezlami 1110 mm zaczepi¢ jednym wezlem w rowku do tego przez-
naczonym w bebnie. Przytrzymujac beben, drugi koniec linki wyprowadzi¢ przez wyciecie (na-
wijajac na bebnie 1/2 zwoja) na kotko I i dalej na o$ napedu tak, aby linka biegla nad bebnem,
nastepnie na I segment osi napedu, na ktérym nalezy nawina¢ 3 zwoje linki (w prawo w Kkie-
runku od obserwatora).

Nastepnie wolny koniec linki poprowadzi¢ na kotko II, .dalej na kétko III, IV i V na napre-
Zaczu. : -

7 naprezacza, stycznie do 3 slizgaczy kierujacych, poprowadzi¢ linke na I1 segment osi nape-
du (wejscie linki pod 08), nawina¢ 3 1/2 zwoja (w lewo, w kierunku do obserwatora).
Nastepnie wolny koniec poprowadzi¢ na beben od spodu tak, aby pierwszy zwo]j przylegal do
obrzeza od strony kondensatora obrotowego. . ’

Nawingé 3 1/2 zwoja w prawo (w kierunku do obserwatora), wolny koniec wprowadzi¢ w wy-
ciecie na bebnie 1 wezel linki wprowadzi¢ w rowek.

Podczas nawijania zwojow linki na bebnie, naprezacz powinien by¢ $cisniely. Po zalozeniu

linki nalezy starannie ulozy¢ zwoje na bebnie tak, aby nie wchodzily na siebie (naprezacz

linki powinien byé w polozeniu okolo polowy swego skoku). :
Zakladanie linki, ulatwia rys. ,,Schemat napedu”.

Zamontowanie korpusu napedu do $rodka obudowy wymmaga wykonania odwrotnych czynnos-
ci niz przy jego demontazu. o

Przed zmontowaniem korpusu napedu ze $rodkiem obudowy nalezy kondensator calkowicie
otworzyé, a nastepnie cofngc 0$ kondensatora o 90°.

Goérne krancowe potozenie wskazéwki (miedzy dwoma rysami na $ciance srodka obudowy) od-
- powiada catkowicie otwartemu kondensatorowi.

Zakladanie wskazﬁwki

Zalozenie wskazéwki w prowadnicy érodka obudowy wymaga nastepujacych czynnosci: naj-
pierw w rowek prowadzacy wlozy¢ kolek wvstajacy z grubszej $cianki (z lewej strony), a nas-
tepnie lekko unies¢ (na wysokosé kotka) — wykorzystujac sprezystosc materiatu wskazowki
drugi koniec — cienszy i wsuna¢ kotek w rowek prowadzacy. ,
Linke napedu na wskazoéwce zaklada si¢ ruchem zygzakowym wykorzystujac przecigcia i wy-
stepy na wskazowce. .

Najwlasciwsze jest zakladanie wskazowki na lince, a nastepnie zakladanie wskazowki w pro-
wadnicy $rodka obudowy. Regulacje polozenia wskazowki nalezy przeprowadzi¢ w goérnym
skrajnym polozeniu (miedzy dwoma rysami) przesuwajac odpowiednio wskazowke wzgledem
linki (kondensator obrotowy catkowicie otwarty). :

Mocowanie wskazowki z linkg pokazano na rys. ,Kinematyka napedu i mocowania linki”.

Wymiana kondensatora obrotowego

Aby wymienié¢ kondensator obrotowy nalezy: v

1. Odkrecié¢ tyt obudowy, $rodek obudowy i wysunaé $érodek z przodu obudowy (patrz: pkt.
Demontaz odbiornika). ‘ ‘ '

2. Za pomoca pokretla strojenia ustawic minimalng pojemno$¢ kondensatora obrotowego
(kondensator otwarty). '

3. - Odlutowaé przewody podigczone do kondensatora i potencjometru a nastepnie wykrecié
trzy wkrety mocujace kondensator obrotowy do wspornika. Przy wykreceniu wkretow na-
lezy przeprowadzi¢ wkretak poprzez otwory w plytce PR-3.

4. Przemontowa¢ potencjometr nabudowany na kondensatorze (patrz: Regulacja i strojenie od-
biornika pkt. 7). \

5. Zamontowaé kondensator do odbiornika i przylutowac przewody.

6. Ustawi¢ potencjometr PRH i zestroi¢ odbiornik na zakresach D, S, K1—K7 wg pkt. ,,Re
gulacja i strojenie odbiornika”. '

- . .
) . §

- 10 : ‘ \\
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REGULACJA I STROJENIE ODBIORNIKA

Zasilacz stabilizowany. - , .
Przy zasilaniu odbiornika napieciem 220V, 50 Hz i obcigzeniu wyjScia zasilacza (pkt. pkt.
803, 808) rezystorem 150Q tak nastawi¢ potencjometr R801, aby napiecie wyjsciowe wyno-
. -0 ‘ . _
sito 16V —0,.2 V. . .

. 2. Tor p.cz. '

Przy wlaczonym zakresie CCIR i odbiorniku nie dostrojonym do zadnego sygnatu ustawié:
— potencjometr R207 tak, aby napiecie mierzone miedzy pkt. PP201 i masa wyrnosito 1,15V,
— potencjometr R203 tak, aby napiecie mierzone miedzy pkt. pkt. 207 i 208 wynosilo 0,3V

a.

(,,+” woltomierza przylaczyé¢ do koncowki 207).

Strojenie toru p.cz. AM

Wilaczyé zakres S i nastawi¢ maksymalng czestotliwoé'é odbioru. Przez ekranowg cew-
ke pomiarowa podaé¢ na wejscie odbiornika (przez antene ferrytowa) sygnal z wobulatora
o czestotliwosci 465 kHz.” T : _

Weijscie oscylograficzne wobulatora przytgczyé do pkt. pkt. 206 i 213.

Rozstroi¢ filtr 403 eliminatora p.cz. oraz filtr F203 wykrecajac ich rdzenie w gérne po-
lozenie. :

Skorygowaé zestrojenie fittru hybrydowego F201, F202 tak, aby uzyska¢ poniziszy ksz-
talt krzywej przenoszenia (nalezy stosowa¢ mihimalne sygnaty wejSciowe).

RN

== 3kHz

Rys. 5

Zestroi¢ filtr F203 tak, aby uzyska¢ maksymalny sygnal wyjéciowy, przy czym warun-

kiem podstawowym jest uzyskanie symetrii przebiegu wyjsciowego.
Zestoi¢ filtr F403, tak, aby uzyska¢ symetryczne minimum sygnatu wyjSciowego.
Uzywajac do strojenia generatora nalezy po rozstrojeniu filtréw F203 i F403 zestroié

filtry F201, F202 i 203 na maksimum sygnalu wyjéciowego, a nastgpnie. filtr F403 na

minimum sygnalu wyjsciowego.
UWAGA: Zaleca sie strojenie wobulatorowe.

Strojenie toru p.cz. FM

' Sygnal z wobulatora lub generatora o czestotliwosci 10,7 MHz nalezy poda¢ miedzy pkt.

PP101 i mase glowicy GTU-1 (przy zalozonym ekranie) poprzez kondensator o pojem-
nosci 16 pF. )

Wiaczyé zakres OIRT.
— Strojenie za pomoca' wobulatora.

Sonde wobulatora nalezy przylaczyédo pkt. PP202 — PP203 a wejscie oscylografi-
czne miedzy pkt. 214 i 213. :

Rozstroi¢ filtr F207 przez wykrecenie jego rdzenia w gobrne polozenie.
Potencjometr R220 ustawi¢ w polozenie minimalnej rezystancji. ,
Zestroi¢ filtry F201, F205 i F206 tak, aby krzywa przencszenia obserwowana migdzy
pkt. pkt. PP202 i PP203 miala ponizszy ksztalt. Poziom sygnalu wejSciowego powi-
nien byé mniejszy od progu ograniczenia o 20 dB.

11
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107MHz

-Rys. 6

Potencjometr R220 nstawié tak, aby uzyska¢ minimum' napiecia obserwowanego w

pkt. pkt. 214 i 213, :
Zestroi¢ filtr F207 tak, aby uzyska¢ ksztalt krzywej dyskryminatora zgodny z poniz-
szym rysunkiem. , ’

150kHz2 I

1

Rys. 7

Skorygowa¢ filtry F205 i F206 tak, aby uzyskaé w pkt. pkt. PP202 — PP203 syme-

tryczng charakterystyke przenoszenia

Strojenie za pomocg generatora.

Do wyjscia odbiornika przylaczyé miernik mocy. : )
Dolgczy¢ miliwoltomierz poprzez dwa rezystory 100 kQ réwnolegte do kondensatora
C227. Miliamperomierz z zerem w §rodku przylaczy¢ miedzy pkt. pkt. 214 i 213.
Wylaczy¢ modulacje generatora. \ ‘

Zestroi¢ filtry F101, F205, F206 na maksimum wychylenia miliwoltomierza. Pokre-
- cajac rdzeniem filtru F207 uzyskaé wskazanie ,zero” na miliamperomiérzu.

Wiagezyé modulacje AM generatora i tak ustawié potencjometr R220, aby uzyskaé
minimum mocy wyjsciowej. ' ‘ .
Operacjg strojenia filtru F207 i regulacji R220 wykonaé kilka razy az do uzyskania
Scistego zestrojenia. . .

s

4 — 4y




3. Strojenie glowicy UKEF.

a) Ustawianie napie¢ polaryzujgcych diody pojeminosciowe.
Do pomiaréw nalezy stosowaé woltomierz o Rw>10 MQ/V..
Napiecia nalezy mierzy¢ po wyjeciu glowicy na jej kotkach wtykowych.
Wigczyé zakres CCIR i klawisz U. Pokretlem strojenia ustawi¢ maksymalng czestotli-
wo$¢ odbioru. Potencjometr R450 tak ustawié, aby napiecie mierzone miedzy pkt. pkt.

PP423 — _L glowicy wynosito 23V+ 50 mV.
| " Pokretlem strojenia ustawié m1n1malnq czestothwosc odbioru i tak ustdwié potenCJo—

metr R452, aby napiecie mierzone miedzy pkt. pkt. PP423 — ..L ? glowicy wynosito

2,25V + 50 mV.
Wigezy¢ klawisz Ul i odpowiadajagcym mu potencjometrem R501 ustawi¢ minimalng
czgstotliwosé odbioru. Potencjometr R506 tak ustawi¢ aby napiecie mlerzone miedzy

pkt. pkt. PP423 — ,, L. ” glowicy wynosito 2,25V %50 mV. _
Wlaczy¢ zakres OIRT i klawisz U. . .

Potencjometr R447 tak ustawi¢, aby napigcie mierzone miedzy pkt pkt. PP403 — _L

- glowicy wynosito 3V+50 mV.
Regulacje napig¢ na zakresie CCIR nalezy powtorzyé kilkakrotnie.

b) Strojenie gldwicy za ‘pomocq generatora.

~ Odlgczyé przewdd ekranowy od pkt. 248 przelacznika klawiszowego ,, SP i dola-

czy¢ do tego przewodu generator w.cz.:
— mase przez kondensator 10 nF, a zyle przez kondensator 16 pF.
Do wyjscia odbiornika przquczyc mlermk mocy. \ ‘
— Strojenie zakresu OIRT. i
Zestroi¢ obwod oscylatora cewka L105 i trymerem C109 tak,aby uzyska¢ przestroje- J
: ' nie glowicy odpowiednio w zakresie 65 — 73,6 MHz.
Przy czestotliwosci odbioru 71,5 MHz zestroi¢ -obwody wejsSciowe - trymerafm C101
- , i C106, a przy czestotliwosci 67 5 MHz cewkami L101 i L104
— Stro;|erue zakresu CCIR » :
Zestroi¢ obwod oscylatora cewkg L110 i trymerem 0127 tak, aby uzyskaé przestra-
janie glowicy odpowiednio w zakresie 87 — 109 MHz.
Przy czestotliwosci odbioru 105 MHz zestroi¢ obwody wejSciowe trymeram1 C118
i C123 — a przy czestotliwosci 90 MHz cewkami L106 i L.109. , ‘ﬂ

UWAGA: Stro;eme heterodyn i obwodéw wejsciowych nalezy wykona¢ kilkakrotnie
az do uzyskania Scislego zestrojenia, przy czym glowica powinna byc umiesz-
czona w ekranie. Podczas strojenia nalezy stosowaé sygnaly wejsciowe nizsze
od progu ogramczema

c) Strojenie g10w1cy Za pomocy wobulatora.
Sygnal wejSciowy nalezy poda¢ identycznie jak z generatora, natomlast sonde wobula-

tora nalezy przylaczy¢ do pkt. pkt. PP201 i, _|_ 7 plytki PPW-1.
Zestroié glowice wg wskazéwek podanych przy strojeniu za pomoca generatora.

4. Strojenie dekodera.

Wigezy¢ odbiornik do pracy stereo na zakresie OIRT.

Ustawié¢ rpotencjometr R301 w srodkowym potozeniu. :

Na wejécie glowicy UKF podaé sygnal z generatora w.cz. o Eg = 1 mV wymodulowany sy-
gnalem pilota do dewiacji 5 kHz (sygnal poda¢ jak przy strOJemu glovvlcy)

Do pkt. PP301 i ,, _L ” dekodera przylaczyé woltomierz szerokopasmowy itak- zestr01c
cewke L.301 aby uzyska¢ maksimum jego wskazan. - ‘

»

Przylgczy¢é woltomierz szerokopasmowy do pkt. pkt. PP302 ,, L 7 i tak zestroi¢ cewke

L302, aby uzyska¢ maksimum jego wskazan.
Przy tym napigcie wskazywane przez woltomierz powinno byé >6V.
Zmodulowa¢é¢ generator standartowym stereofonicznym do dewiacji 50 kHz przy czestoth-
wosci fnodulu]aceJ 1 kHz.
Do wyjsé odbiornika przylgezyé mierniki mocy i m1ern1k1 znieksztalcen. ,
W przypadku niewlasciwej lokalizacji kanatéw nalezy je ,,odwroéci¢” strojac cewke L301.
Nastepnie strojgc. cewke L302 uzyska¢ minimum znieksztalcen nieliniowych w obydwu ka-
nalach przy modulowaniu generatora sygnatem L. = —P. .
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Po zréwnowazeniu kanaltow potencjometrem

aby uzyska¢ maksimum tlumienia przestuch
chu nalezy je powiekszy¢ przez strojenie cewka L
R301. Ostatni cykl strojenia nalezy powtérzy¢ kilkakrotnie, az do uzyskania maksymalnych :

ttumien przesluchow.

balansu R711 tak ustawié‘potencjometr R301,
u. W przypadku zbyt matych ttumien przestu-
301 a nastepnie regulacje¢ potencjometrem

5. Strojenie mieszacza 2 MHz.
Mieszacz 2 MHz mozna stroié dopiero po zestrojeniu toru p.cz. AM. : (
Sygnal o czestotliwosci 2 MHz i napieciu <10 mV z generatora’ kalibrowanego kwarcem
; . . / i
poda¢ miedzy pkt. pkt. PP401 i ,, _L . . o
Zestroié oscylator L601, a nastepnie filtry F603, F602, F601 1 F404 na maksimum mocy wyj-
$ciowej. /
1 e V
’ ] ; Rd mp’: B
. : |
, |
. |
l ]
e ; 0 I
O ,
I
I
‘ !
! I,
/ T } O
Rg +Rd=£03
Rysunek nr 8 - ‘
Antena sztuczna dla fal krotkich ‘
6. Tablica strojenia zakreséw AM -
N Ustawienie kondensatora .
Zak;es Generator Czestotliwosé § anggiotowr:a g((:)n A Element strojony
D Ekranowana 145 kHz zamkniety oscylator 303
cewka 290 kHz otwarty C 416
pomiarowa '15? kHz dostrojony do 159 kHz ~ cewka ant. fal D
276 kHz dostrojony do 276 kHz - C 404
|
S —_— 515 kHz zamkniety ) OScyla,tor 302
1615 kHz Otwarty C418
I 600 kHz dostrojony do 600 kHz cewka ant. fal S
, 1530 kHz |’ dostrojony do 1530 kHz C404 ‘
K1 Antena 20,9 MHz zamknigty) L1421
K2 sztuczna_ 17,5 MHz —_— L.420
K3 _— 149 MHz —— . L419
K4 i 11,4 MHz —_— L418
K5 _, =" 9,3 MHz —— L 417
K6 _— 7,0 MHz —— L416
K7 S 5,86 MHz —— . L415
, -
K1 . S Wskazéwka ustawiona w punkcie 1413, L414
K2 - skali oznaczonym 1411, L412
K3 g 6,1 MHz L1409, L410
K4 _— —— 1.407, 1408
K5 —n— — L.405, 1406
K6 — — 1404, 1.403
K7 —_— —»— 1.401, L.402
" !
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- 7. Wymiana i ustawienie potencjometru strojenia na zakresach UKF-R451 (PRH‘lOO kQ).

Zdjac potenc;ometr z osi kondensatora obrotowego po odigczeniu przewodow i wykreceniu
P dwéch Wkretow mocujgcych.

Zalozy¢ na 0$ kondensatora nowy potencjometr i przykrecm go do niej bocznym wkretem.
Zalozyé ma o§ podktadke sprezystg czteroramienng i lekko przykrecié ja wkretem $rodko-
o) ' wym. Ustawié¢ kondensator w polozeniu otwartym, a nastepme tak ustawi¢ $lizgacz poten-
cjometru, przez pokrecanie tulei z czterema otworami, aby rezystancja mierzona migdzy

koncéwkami 2—3 wynosita 1—2 kQ.
' Unieruchomié $lizgacz przez dokrecenie $rodkowego wkreta, przy czym czasze podkiadki
~ sprezystej czteroramiennej nie powinny byé ulozone w otworach fulei. Po wymlame po-
tencjometru nalezy ponowme wyregulowaé napleme polaryzujace diody pojemnoSciowe.

8. Regulacja wskaznika czestothwosm UKF

Regulacje mozna Wykonac po ustawieniu napie¢ polaryzujacych diody pOJemnoscmwe Re-
gulacje wykonuje si¢’ na zakresie CCIR.

" Nastawié czestotliwo$é odbioru 88 MHz, a potencjometrem R445 naprowadzi¢ Wskazowke
wskaznika czestotliwosci na liczbe ,,88”.

. Nastepnie nastawié¢ czestotliwo$é odbioru 108 MHz, a potencjometrem R444 naprowadzw ‘

. wskazoéwke wskaznika na liczbe ;,108".

Tablica czulo$ci stopni p.cz. i m.cz.
o Czulo$ci mierzono przy zasilaniu odbiornika z sieci i obcigzeniu miernikiem mocy o Robe —
- 8Q. Przy pomiarach stosowano nastepu]ace sygnaly ‘ :
: — tor m.cz. F = 1000 Hz
, — tor p.cz. AM: Rg = 50Q, Fs = 465 kHz lub 2 MHz, fm = 1000 Hz, m = 30%
g A = 1000 Hz, m = 15 kHz

— tor p.cz. FM: Rg = 50Q, Fs = 10,7 MHz, Fm »
— dekoder: Fs = 19 kHz lub 1 kHz “ ‘

L

‘ Punkt Zakres . . Sygnal wyjsciowy — punkt pomiarowy,
" Tor pomiarowy v fs Czulosé ’ poziom sygnaléw »
1, ; ' - ‘
o m.cz. PP703 lub - OIRT 80 mV Regulatory w potoz. maksymalnym,
‘ pp704 — L ! ‘ Pwyj=1W
PP701 lub OIRT 40 mV ——
P02 — L | ' N
| , 701 — lub  OIRT 160 mV * ; -~
' o lm2— L
dekoder PP402 — L Ollgg‘lz— 4§ mV — »
. PP402 — L. * OIRT— 10 mV Powitien zapalié sie wskaznik stereo
19 kHz ] |
- Regulatory w polozeniu minimalnym, ze-
p.cz. PP104 — -L ?31;”’1‘1\; 3 MV rowane drgania heterodyny
FM ’ '
107 — L —— 200 HV : Usor lub, Uses — _L .
) mniejsze od poziomu ograniczania o 3 dB
203 — L —_—— 140 yV —3— . '
- "PP201 — L C— - 34 mV =
‘ baza ‘ L
T-203 — _L —_, — 460 mV — '
baza , , . Rozstrojony F403, regulatory w poloZeniu
p.cz. : ' . | minimalnym, zerwane drgania heteroay-
AM T401 — A D-465 kHz 76 MV ‘ny .
465" baza 1 U lub Utz — L =100 mV
kHz T402 — L —y— 82 Vv : ‘ —_
PP201 — _|_ —_— 1,8 mvV ——
p.cz. » ‘ ‘ , Regulatory w polozeniu minimalnym
PP401 — K1-2 MH ' 160 |,V
AM L -’ e Ui lub Uz — 4 =200 mV
; 2 MHz | 601 —  _| —— 680 uV S
. 15
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Plytka glowicy UKF — typ GTU-1

Tranzystory i diody

- WYKAZ ELEMENTOW ELEKTRYCZNYCH

T101 — BF195 B
T102 — BF195
T103 — BF241
'T104 — BF195
T105 — BF195
D101 — BB104B )
D102 — BB104B
D103 — BB104B
D104 — BB105G '
D105 — BB104B .
. D106 — BB104B
D107 — BB104B
D108 — BB105G
Rezystory
R101 — warstwowy — OWZ—0,125—100k—20%
R102 — warstwowy — OWZ—0,125—820—5%
* R103 — warstwowy — OWZ—0,125—18k—10%
R104 — warstwowy — OWZ—0,125—220—20%
“R105 — warstwowy — OWZ—0,125—560—10%
- R106 — warstwowy — OWZ—O0, 1125—47k—20%
R107 — warstwowy —'OWZ—0,125—47k—20%
R108 — warstwowy — OWZ—0,125—100k—20%
R109 — warstwowy — OWZ—0,125—33k—10% _
R110 — warstwowy — OWZ—0,125—10—10% '
R111* — warstwowy — OWZ—0,125—1k5—1k8—2k2—2k7—6% dobie-
rany
R112 — warstwowy — OWZ—0,125—560—10%
R113 — warstwowy — OWZ—0,125—47k—20%
R114 — warstwowy — OWZ--0,125-—18k—10%
R115 — warstwowy — OWZ—0,125—2k7—5%
R116 — warstwowy — OWZ—0,125—330—20%
~ RI117 — warstwowy — OWZ—0,125—560—10%
R118 — warstwowy — OWZ—0,125—47k—20%
R119 — warstwowy — OWZ—0,125—1k5—5%
R120 — warstwowy — OWZ—0,125—18k—10%
R121 — warstwowy — OWZ—0,125—220—20%
R122 — warstwowy — OWZ—0,125—47k—20%
\R123° — warstwowy — OWZ—0,125—560—10%
R124 — warstwowy — OWZ—0,125—47k—20%
R125 — warstwowy — OWZ—0,125—47k—20%
R126 . — warstwowy — OWZ—0,125—33k—10%
R127* — warstwowy — OWZ—O0, 125—2k2—2k7—3k9—5k6—10% doble-
rany
R128 — warstwowy — OWZ—0,125—100k—20%
R129 — warstwowy — OWZ—0,125—1k8—5%
R130 — warstwowy — OWZ—0,125—-560—10%
Kondensatory s
C101 — trymer — KCD—N1500—"7d—7/30—160—25/085/04
C102 — Kond. ferroelektryczny — KFP{—IIE—6—r5—1000—/—20--50/—25—25/085/10 -
C103 — kond. ferroelektryczny — KFPf—IIE—6—r5—1000-/—20--50/—25—25(085/10
C104 — kond. ferrolektryczny — KFP{—IIE—6-—15—2200~~/-~20+-50/—25-—25/085/10
C105 — kond. ferroelektryczny — KFPf—IIE—6-—r5—2200—/—20--50/—25—25/085/10

C106 — trymer
C107 — kond. ceramiczny
C108 — kond. ceramiczny
-C109 ~— trymer
C110 — kond. ceramiczny
C111 — kond. ceramiczny

— KCD—N1500—7d—7/30—160—25/085/04

— KCP{—IB—N47—6~—r5—8p2 * 0,6—25—25/085/18
— KCP{—IB—P120—6—r5—1 %+ 0,5—25—455

— KCD—N1500—7d—5/20—160-—25/085/04

— KCP{f—IB—N47—6—r5—6p8 * 0,5—25—25/085/10
— KCP{—IB—N47—6—r5—10 + 0,5—25—25/085/10
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- Cl12 — kond. ceramiczny

- C126 — kond. ceramiczny

B

\ — KCP{—IB—N150—8 X 8-—15-—75"—5—25—25/085/10

C113 — kond. ceramiczny — KCP{—IB—N47—6—r5—12—5—25-25/085/10

Cl14 — kond. ferroelektryczny — KFP{—IIE—6—r5—2200—/—20-}50/25—25/085/10 ;
C115 — kond. ferroelektryczny — KFPf-11F—6,3 X 6,3-r5-10000~/—20-80/—25—25/070/10
C116 -— kond. ferroelektryczny = — KFP{-11F—6,3 X 6,3-r5-10000-/—20~--80/—25—25/070/10
C117 — kond. ferroelektryczny — KFP£-1IF—6,3 X 6,3-r5-10000-/—20--80/-—25--25/070/10 °
C118 — trymer — KCPn—N750—7d—5/20—160—25/085/04

C119 — kond. ferroelektryczny «— KFP{—IIE—6—r5—1000—/—20--50/—25—25/085/10
C120 — kond. ferroelektryczny — KFP{—IIE--6—r5—1000—/—20--50/—25-—25/085/10
C121 — kond. ferroelektryeczny — KFP{f—IIE—6—15—2200—/—20--50/—25—25/085/10
C122 — kond. ferroelektryczny — KFP{—IIE—6—r5—2200—/—20-50/—25—25/085/10
C123 — trymer - . — KCPn—N47—7d—3/12—160—25/085/04

C124 — kond. ceramiczny — KCP{—IB—N47—6—r5—4p7 + 0,5—25—25/085/10

C125 — kond. ferroelektryczny — KFP{-IIF—6,3 X 6,3-r5-10000—/—204-80/—25—25/070/10
— KCP{—IB—P120—6—r5—1 * 0,5-—25—455

7 . — KCPn—N47—17d—5/20—160—25/085/04

C128 — kond. ceramiczny — KCP{—IB—N47—6—r5—4p7 + 0,5—25—25/085/10

C129 — kond. ceramiczny — KCP{—IB—N47—6—r5—10 * 0,5-—25—25/085/10

C130 — kond. ceramiczny — KCP{—IB—N47—6—r5—27—5-—25-—25/085/10

C131 — kond. ceramiczny — KCPf-—-IB—N47—6—1r5—8p2 * 0,5—25-—25/085/10

C132 — kond. ferroelektryczny — KFP{f-—I1E—6—r5—2200—/20--50/—25—25/085/10

C133 — kond. ceramiczny — KCP{—IB—N47—6—r5-—10 *+ 0,5—25—25/085/10

C127 — trymer

F101 — filtr p.cz. FM 205 ‘ :
L101 — cewka antenowa 78—6545—01
L102 — cewka 78—6549—01
L103 — cewka 78—6549—02

1.104 — cewka wzmacniacza w.cz. 78—6546—01

L105 — cewka oscylatera 78—6548—01
L106 — cewka antenowa 78—6545—02
L107 — cewka 78—6549—01
L.108 — cewka 78—6549—03

L109 — cewka wzmacniacza w.cz. 78—6547—01'
L110 — cewka oscylatora 78—6548—02

Plytka wzmacniacza p.cz. i ukladu wyciszania — typ PPW-1
Tranzystory i diody

T201 — BC148B .

T202 — BC148B

T203 — BF194 ‘s .

uklad scalony — UL 1211N

D201 — BAP794 ’
D202 — BAP794

D203 — BAP794

. D204 — BAP794

D205 — AAP153
D206 — AAP153 [ Parowane

»

Rezystbry

R201 — warstwowy — OWZ—0,125-—1k5—10% )
R202 — warstwowy OWZ—0,125—22k—10%-
R203 — potencjometr nastawczy TVP—082—4k7
R204 — warstwowy OWZ—0,1.25—4k7—10%
R205 — warstwowy OWZ—0,125—680—5%
R206 — warstwowy | OWZ—0,125—15k—10%
+ R207 — potencjometr nastawczy TVP—082—47k
R208 — warstwowy : OWZ-—0,125—470—10%
R209 — warstwowy - OWZ—0,1256—470—10%
R210 — warstwowy OWZ—0,125—150—20%
R211 — warstwowy OWZ—0,125—1k5—5%
R212 — warstwowy OWZ—0,125—22k—10%
R213 — warstwowy OWZ—0,125—4k7—10%
R214 — warstwowy OWZ—0,125—6k2—5%
R215 — warstwowy OWZ—0,125—150—20%
R216 — warstwowy OWZ—0,125—1k5—5%
R217 — warstwowy OWZ—0,125—150—20%
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R218 — warstwowy — OWZ—0,125—68—10%

R219 — warstwowy —OWZ—0,125—1k8—5%
R220 — warstwowy — TVP—082—4k7
R221 — warstwowy 3 — OWZ—0,125—10k—5%
K222 — warstwowy — OWZ—0,125—10k—5%
Kondensatory : .
\
C201 — ferroelektryczny —_ KFPf-IIF-lDX10—r——-22000-—/——-20/+80/——25-—25/070/10
C202 — poliestrowy ' — KSE—019—10n--10%—63V—40/085/10
C203 — ferroelektryczny — KFPf-1IF-10 X 10—r—22000—/—20/--80/—25—25/070/10
C204 — ferroelektryczny — KFP{-11F-10 X 10—r—22000—/—20/-}-80/—25—25/070/10
C205 — ferroelektryczny — KFP{-IIF-10 X 10—r—22000—/—20/+-80/—25—25/070/10
C206 — ferroelektryczny — KFPf-1IE-10 X 10—r—10000—/—20/--50/—25—25/085/10
C207 — ferroelektryczny — KFPf-1IF-10 X 10—r—22000—/—20/4-80/—25—25/070/10
C208'\— styrofleksowy — KSF—020—1n6—5%—63V—666
C209 — ceramiczny — KCPf—IB—N150—8 X 8—r—100-—5-—25—25/085/10 ]
€210 — ferroelektryczny — KFPf-1IF-10 X 10+—r—22000—/—20/-4-80/—25—25/070/10
C211 — poliestrowy C— KSE——OI1——02——-10n——20%—-—250V——40/085/21
C212 — elektrolityczny — typ 2—04/U—4Tu/16V
C213 — ferroelektryczny — KFP{-IIF- 10><10—1'—22000—/—20/—*—80/—25——25/070“0
C214 — ceramiczny ‘ — KCP{f—IB—N47—6—r—10—5—25—25/085/10.
, €215 — ferroelektryczny — KFPf-1IF-10 X 10—r—22000—/—20/+4-80/—25—25/070/10
¢ C216 — ceramiczny v — KCP{—IB—N47—6-—r—4p7 + 0,5—25—25/085/10
C217 — ferroelektryczny — KFPf-IIF- 10X10—r——22000——/—-—-20/+80/—25—-25/070/10
C218 — elektrolityczny — typ 2—04/U—1u/63V
- C219 — ferroelektryczny — KFP{-IIF-10 X 10—r—22000—/—20/--80/—25—25/070/10
C221 — poliestrowy — KSE—019—22n + 20%—63V-—40/085/10
C222 — poliestrowy — KSE—019—22n + 20%—63V—40/085/10
C223 — poliestrowy — KSE—019—22n + 20%—63V—40/085/10 '
C224 — ceramiczny — KCP{—IB—N47—6r5—20—5-—25-—25/085/10
C225 — ceramiczny - KCPf—IB—N150—38 X 8—r—100—5—25—25/085/10
C226 — ceramiczny — KCPf——IB—-—N150—8X8——r-—100——-5——-25—25/085/’10 '
C227 — elektrolityczny — typ 2—~04/U——-4p7/ 16V
F201

202 } — filtr hybrydowy FCH—02—465—6—40—25/070/04 : .
F203 — Filtr p.cz. 465 kHz — 102 .

F204'— filtr ceramiczny — FCM—10,7 — S

F205 — filtr p.cz. 10,7 MHz — 205

F206 — filtr p.cz. 10,7 MHz — 202

F207 — filtr p.cz. 10,7 MHz — 203

Gniazdo MG-14

Plytka dekodera — typ PD-3 '
Uklad scalony — UL 1611N

Rezystory
R301 — potencjometr nastawczy — TVP—082—10k .
R302 — warstwowy — OWZ—0,125—56-—10%
R303 — warstwowy — OWZ—0,125—470—10% .
R304 — warstwowy. ‘ — OWZ-—0, 125—4k7—10%
R305 — warstwowy - — OWZ—o, 125—270k—10% »
R306 — warstwowy . / — OWZ—0,125—4k3—5%
R307 — warstwowy — OWZ—0 125—270k——10%
R308 — warstwowy — OWZ——O,125——4k3—5% -
R309 — warstwowy — OWZ—0,125—100k—10%
R310 — warstwowy : - — OWZ—0,125—100k—10%
Kondensatory B
C301 — elektrolityczny - — typ 2——04/U—4u7———16V
C302 — poliestrowy — KSE—011—02—2n2—20%—250V—40/085/21
«C303 — styrofleksowy ~— KSF—020—1600—5%—63V—666 '
.C304 — elektrolityczny — typ 2—04/U—4u7—16V
C305 — styrofleksowy — KSF—020—10000—5%—63V—666

C306 — styrofleksowy — KSF—-—OZO——2400———5%——63V-——\666




-

typ 2—04/U—4uT—16V

0307 — elektrolityczny —
308 — elektrolityczny — typ 2—04/U—4u7—16V :
C309 — poliestrowy — (KSE—Ol9——'4n7——10%——63V——40/085/ 10
€310 — poliestrowy — KSE—019——4n7——-10%-——63V—'—40/085/ 10
€311 — styrofleksowy — KSF—020—1000—10%—63V—~666
C312 — styrofleksowy — KSF—020—1000—10%—63V—666
313 — poliestrowy. — KSE—Ol9—6n8—r-10%-—63V—40/085/10
C314 — poliestrowy — KSE—019—6n8—10%—63V—40/085/10
C315 — poliestrowy — KSE—-O19——10n——10%——63V——40/085/10
C316 — poliestrowy — KSE—O19——10n——-10%——63V—40/08$/10
C317 — elektrolityczny — typ 204/U—4u7—16V :
€318 — elektrolityczny — typ 2—04/U—4p7—16V
C319 — elektrolityczny — typ 9—04/U—22u—16V -
€320 — elektrolityczny — typ 2—04/U—100p—10V
1301 — dekoder (cewka) — 02101 :

. L302 — dekoder (cewka) — 021—02 ‘ -
1.303 — dekoder (cewka) — 021—03
1304 — dekoder (cewka) — 021—04

Plytka lgrosujqca typ PK-1

Tranzystory i diody

I'e

T401 — BF194
T402 — BF194"

T403.
T404
T405
T406
T407
T408
T409

BC148B

BF194
BF194

BC158A

BF194

BC148B
BC158A
T410"— BC148B
D401 — BAP812

Rezystory

22

R401
R402
R403
R404
R405
R406
R407
R408
R409
R410
R411
R412
R413
R414

R416

R417
R418
R419
R420
R421
R422
R423

'R424
R425
R426
R427
R428
R429
R430
R431
R432

EEREEEEE R RN .

HEEEEN

warstwowy
warstwowy
warstwowy
warstwowy
warstwowy
warstwowy
warstwowy
warstwowy
warstwowy
warstwowy
warstwowy
warstwowy
warstwowy
warstwowy

warstwowy

warstwowy
warstwowy
warstwowy
warstwowy
warstwowy
warstwowy
warstwowy
warstwowy
warstwowy
warstwowy
warstwowy
warstwowy
warstwowy
warstwowy
warstwowy
warstwowy

OWZ—0,125—22k—10%
OWZ—0,125—10k—10%
OWZ—0,125—2kT7—10%
OWZ—0,125—390—10%
OWZ—0,125—390—10%
OWZ—0,125—150—10%
OWZ—0,125—10k—10%
OWZ—0,125—10k—10%
OWZ—0,125—3k3—10%
OWZ—0,125—270—10%
OWZ—0,125—2k7—10%
OWZ—0,125—47—10%

OWZ—0,125-4k7—10%
OWZ—0,125—10k—10%
OWZ—0,125-—150—10%
OWZ—0,125—150—10%
OWZ—0,125—47—10%

OWZ—0,125—47—10%

OWZ—0,125—47—10%

OWZ—0,125—47—10%

OWZ—0,125-—10k—10%

_ OWZ—0,125-—100—20%

OWZ—0,125—270—10%
OWZ—0,125—2k7—10%
OWZ—0,125—330—20%
*OWZ—0,125—1k—10%
OWZ—0,125—12k—5%
OWZ—0,125—12k—5%
OWZ-=-0,125—51—5%
OWZ—0,125—180—10%
OWZ—0,125—470—10%




R433 — warstwowy
R434 — warstwowy
R435 — warstwowy
R436 — warstwowy
R437 — warstwowy
R438 — warstwowy
R439 — warstwowy
R440 — warstwowy
R441 — warstwowy
R442 — warstwowy
R443 — warstwowy

— OWZ—0,125—10k—10%
— OWZ—0,125—1k5—10%
— OWZ—0,125—1k—10%
. __ bwz—0,125—470—10%
. OWZ—90,125—470—10%
— OWZ—0,125—100k—20%
— OWZ—0,125—2M2—10%
— OWZ—0,125—270—10%
— OWZ—0,125—3k3—10%
— OWZ—0,125—1M—10% ,
— OWZ—0,125—100—20% -,

R444 — potencjometr
R445 — potencjometr

R446 — warstwowy

R447 — potencjometr

R448 — warstwowy
R449 — warstwowy

R450 — potencjometr
R451 — potencjometr
R452 — potencjometr

nastawczy ~— TVP—082—10k

nastawczy
nastawczy
nastawczy

obrotowy
obrotowy

TVP—082—1M
OWZ—0,125—22k—10%
TVP—082—470k
OWZ—0,125—1M—10%
OWZ—0,125—470k—10%
TVP—082—22k
PRH—100k

PRH-—100k

R453 — warstwowy -
R454 — warstwowy
R455 — warstwowy
R456 — warstwowy
R457 — warstwowy
R458 — warstwowy
R459 — warstwowy .
R460 — warstwowy
R461 — warstwowy
R462 — warstwowy
R463 — warstwowy
R464 — warstwowy

Kondensatory

C401 — trymer
C402 — kond. obrotowy

C403 —— ceramiczny
C404 — trymer
€405 — ferroelektryczny

C406 — poliestrowy
C407 — poliestrowy
C408 — styrofleksowy
C409 — poliestrowy
C410 — ferroelektryczny
C411 — poliestrowy
C412 — poliestrowy
C413 — ferroelektryczny
C414 — styrofleksowy
C415 — ceramiczny
C416 — trymer (
C417~— kond. obrotowy

C418 trymer

C419 styrofleksowy
C420 poliestrowy
C421 poliestrowy
C422 ferroelektryczny
C423 ferroelektryczny
C424 kond. obrotowy

C425 — ceramiczny

C426 ceramiczny v
C427 ferroelektryczny
C428 ferroelektryczny
C428 styrofleksowy
C430 ferroelektryczny
C431 styrofleksowy
C432 ceramiczny

- C433 — kond. obrotowy

}

— OWZ—0,125—100—20%
— OWZ—0,125—2k7—10%
_ . OWZ—0,125—33—20%
— OWZ—0,125—51k—5%
— OWZ—0,125—2k7—10%
— OWZ—0,125—1k—10%
— OWZ—0,125—2k7—10%
— OWZ—0,125—820k—10%
— OWZ—0,125—2k7—10%
— OWZ—0,125—1k-—10%
. OWZ—0,125—470—10%
L OWZ—0,125—100—20%

KCD—N1500—7—d—7/30—160—25/085/10
93.26.42.42.2.BA )
KCP{—IB—N150—8—r—75—5—25—25/085/10 !
KCD—N1500—7—d—7/30—160—-25/085/10

KFP{-1IF~10 X 10—r—22000—/—20/-+80/—25—25/070/10
KSE—019—A4Tn + 20%—63V—40/085/10 ’
KSE—019—100n + 20%—63V—40/085/10
KSF—020—1000 *+ 5%—25V—666 .
MKSE—20—100n + 20%—100V—WT—77/1—MKSE—20
KFP{-11F-10 X 10—r—22000—/—20/--80/—25—25/070/10
KSE—019—47n * 20%—63V—40/085/10 |
KSE—019—ATn * 20%—63V—40/085/10 S
KFPf-11F-10 X 10—r—22000—/—20/-4-80/—25—25/070/10
KSF—020—200 * 5%—25V—666 _
KCP{—IB—NT750—10 X 10—r—300—5-—25—25/085/10
KCD—N1500—7—d—7/30—160—25/085/10 ‘
93.26.42.42.2. BA

KCD—N1750—7d—5/20—160—25/085/10

KSF—020—300 *+ 5%—25V--666

KSE—016—33n * 20%—63V—A40/085/10

KSE—016—10n * 20%—160V—558

KFPf-ITF-12 X 12—A47000——r—/—20/-4-80/—25—25/070/10
KFP{-ITF-12 X 12—47000—r—/—20/--80/—25—25/070/10
93.26.42.42.2.BA :

KCP—IA— N47—6—r—4pT— * 0,5—250—25/085/10
KCPf—IB—N150—8 X 8—r—100—5—25—25/085/10
KFPf—IIF—6—r5—6800—/—20/-1-80/25—25/070/10
KFPE-11F-10 X 10—r—22000—/—20/-}-80/—25—25/070/10

- — KSF—020—560p * 5%—25V—666

KFP{-1IF-10 X 10-r—22000—/——20/—f—80/—25—25/070/10

— KSF—020—1000 * 5%—25V—666
— KCP{—IB—N150—8 X 8—r—82—5—25—25/085/10
— 93.26.42.42.2.BA
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ceramiczny | - — KCP{—IB—N150—8—r—175—5—25—25/085/10

<434 —
C435 — ceramiczny ‘ —+ KCP{—IB—N150—8 X 8—r—82—5—25—25/085/10
C436 — ceramiczny — KCPf—IB—N150—8—r—68—5—25—25/085/10
C437 — ceramiczny , — KCP{—IB-—N150—8—r—56—5—25-—25/085/10.
C438 — ceramiczny — KCP{—IB—N150—8 X 8—r—82—5—25—25/085/10
C439 — ceramiczny — KCP{—IB—N150—8 X 8—r—100—5—25—25/085/10
C440 — ceramiczny — KCP{f—IB—N150—8 X 8—r—100—5—25—25/085/10
C441 — ferroelektryczny . — KFP{—IIE—6—r5—2200—/—20/--50/—25—25/085/10
C442 — ferroelektryczny — KFP{-IIF-10X10—r—22000—/—20/-+80/—25—25/070/10
C443 — ferroelektryczny ~— KFP{-ITF-12 X 12—r—47000—/—20/--80/—25—25/070/10
C444 — ferroelektryczny — KFP{f—IIF—6—r5—6800—/—20/--80/—25—25/070/10
C445 — ferroelektryczny — KFP{—IIF—6—r5—6800—/—20/--80/—25—25/070/10 .
C446 — ferroelektryczny — KFP{—IIF—6—r5—6800—/—20/--80/—25—25/070/10 |.. . ~f
C447 — poliestrowy — KSE—016—22n + 20%—40/085/10 o
C448 — poliestrowy — MKSE—ZO——IOOn+20%——~100V—-WT—77/1—-MKSE—20
C449 — ferroelektryczny — KFP{—IIF—6—r5—6800—/-—20/-80/—25—25/070/10 =
C450 — ferroelektryczny — KFPf——IIF——-6—r5—6800———/———20/—{—80/—25—-—25/070/10
C451 — poliestrowy — KSE-—016—22n + 20%-—160V~-=40/085/10
C452 — ferroelektryczny — KFPf—IIF——6——r5———6800——/—20/+80/——25—-25/070/10
. C453 — ferroelektryczny — KFPf—IIF——G——}:5——6800-——/—20/—}—80/——25—-—25/070/10
C454 — elektrolityczny — typ 2—0,4/U—100u/6,3V
C455 — poliestrowy — KSE—019—100n + 20%-—63V—40/085/10
C456 — ferroelektryczny * ~— KFP{-1IF-10X 10—r—22000——/~20/-{—80/—25—-—25/070110
., C457 — elektrolityczny — 04/U—1500u/16V
1 C458 — poliestrowy — KSE—019—10n + 10%—63V—40/085/10
C459 — elektrolityczny v — typ 2—04/U—10p/16V
C460 — poliestrowy — KSE—011—02—6,8n * 20%—160V—40/085/21 A
¢ . C461 — poliestrowy — MKSE—ZO-——100n+20%—100V—WT-—-77/1—MKSE———20
C464 — styrdfieksowy -— KSF—020—3900p—10%—63V—667 o
C462 — ceramiczny — KCP{—IB—N47-%6—r5-—27—5—25—25/085/10
C463 — ceramiczny ~ KCP{f—IB—N47—6—r5—27—5—25—25/085/10
F401, F402 — filtr ceramiczny FM — FCM:-10,7—S |
F403 — filtr p.cz. 465 kHz — 104 |
F404 — filtr p.cz: 2MHz — 433 . |
1401 -— obwod antenowy K7 — 434A ;
L1402 — obwod wejsciowy K7 — 434 R
L403 —- obwéd antenowy K6 — 435A
L404 — obwdod wejsciowy K6 — 435
L1405 — obwod antenowy K5 — 426A
L4 — obwod wejsciowy K5 — 426 |
L407 — obwé6d antenowy K4 —437A ’ |
L408 — obwodd wejsciowy K4 — 437 |
1,409 — obwdd antenowy K3 — 427A
L410 — obwdd wejsciowy K3 — 427
L411 — obwéd antenowy K2 — 507A
1412 —= obwod wejsciowy K2 — 507
L413 — obwodd antenowy K1 — 506A
1414 — obwadd wejsciowy K1 ~— 506
L415 — oscylator K7 — 414
L416- — oscylator K6 — 415 o
L417 — oscylator K5 — 416
1418 — oscylafor K4 — 417
L1419 — oscylator K3 — 418
1420 — oscylator K2 — 504
L421 — oscylator K1 — 505
302 — oscylator fal S — 302 , .
303 . — oscylator fal D — 303 ‘
Tr401 — transformator symetryzujgcy — 78—6562—01
D, S ~— antena ferrytowa kompletna — 78—6572—01

— przetgeznik klawiszowy (funkcje) — 604—03—237—1
— przelgeznik klawiszowy (zakresy) — 604—10—118—1
WI — wtyk — WWP—3.1/5 .
WII — wiyk — WWP——5 1/2,5 ' ’
Plytka preomatéw — typ PR-3

Rezystory
R501 - potencjometr paskowy — WT——26——470k——A — bez wskaznika polozema suwaka
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R502 — potencjometr paskowy — WT—26—470k—A — bez wskaznika polozema suwaka
R503 potencjometr paskowy — WT—26—470k—A — bez wskaznika polozenia suwaka
R504 potencjometr paskowy — WT—26—470k-—A — bez wskaZnika polozenia suwaka

~ R505 — potencjometr paskowy — WT—26—470k—A — bez wskaznika polozenia suwaka

R506 potencjometr nastawny — TVP—082—10k
Kondensatory o~ o \ |
C501 — ferroelektryczny — KFP{-1IF-10 X 1 0—r—22000—/-—20/-4-80/—25—25/070/10

C502 — poliestrowy - — MKSE—20—220n+ 10%—100V—WT—77/1—MKSE—20

Wtiyk WWP—§,1/2,5
Przelgcznik klawiszowy segmentowy 602—07—127—1

Plytka przetwornicy i mieszacza 2MHz — typ PPM-1

Tranzystory i diody:

T601 - BC158A o

T602 — BC337 ‘ ‘ : A
T603 — BC158A \ . ]

- T604 — BF-194 o .

D601 — UL 1550L gr. I
D602 — BYP401 100

Rezystory
R601 — warstwowy — OWZ—o, 125-——10k—-10%
[ R602 — warstwowy — OWZ-—O 125—470—10% ;
- R603 — warstwowy — OWZ—0 125—1k—20% .
' R604 — warstwowy — OWZ——0,125—330—10%
R605 — warstwowy — OWZ—0,125—10—20%
R606 — warstwowy — OWZ—0,125—10—20%
- R607 — warstwowy — OWZ—0,125—68—10%:
- R608 — warstwowy — OWZ—0,125—15-—10%
“ R609 — warstwowy — OWZ—0,125—1k—20%
" R610 — warstwowy — OWZ—0.125—1k—20%
R611 — warstwowy — OWZ—9,125—1M—10%
quz — warstwowy — OWZ—0,125—100k—20%
R613 — warstwowy — OWZ—o0, 125—47—10%
R614~— warstwowy — OWZ—0 125—18k—10%
R615 — Warstwowy — OWZ—0, 125——-810——5%* .
R616 — wars’twgwy — OWZ—0 125——6k8—5%
R617 — warstwowy..— OWH 125—560—10%
Kondensatory v
C601 — poliestrowy , — KSE—013—02—47n + 20%—160V
C602 — elektrolityczny — typ 2—04/U—4u7/40V 3
€603 — ceramiczny . — KCP{—IB—N150—8 X 8—r—100—5—25—25/085/10
C604 — ferroelektryczny — KFP{—IIE—6—r5—1000/—-20/-}-50/—25—25/085/10
C605 — ferroelektryczny [ KFPf—IIF-IZX12—47000———1‘—/——20/—{—80/—25——25/070/10
C606 — elektrolityczny — typ 2—04/U—4u7/16V i,
C607 — elektrolityczny : — typ 2—04/U—4Tu/16V i
C608 — elektrolityczny — typ 2—04/U—4Tn/16V
C609 — styrofieksowy — KSF—020—-560+5%——25V~—é66 J
C610 — poliestrowy - — KSE—011—02—6800 + 20%-—250V-—40/085/10 :
C611 — ferroelektryczny —— KFP{-IIF-6,3 X 6,3—r—10000-—/-20/4-80/—25—25/070/10 .
C612 — ferroelektryczny — KFP{-IIF-6,3 X 6,3—r+—10000—/-20/-+80/—25—25/070/10
C613 — styrofleksowy — KSF—020--1600 + 5%—63V-—666
C614 — ceramiczny — KCP{—IB—N47—6—r5—3p9 * 0,5-—25—25/085/10
C615 — styrofleksowy — KSF—020—240 + 5%—25V—666
C616 — styrofleksowy — KSF—020—1600 + 5%—63V—666
C617 — ferroelektryczny — KFP{-11F-6,3 X 6,3—r—10000—/-20/-1-80/—25—25/070/10

F601 — filtr p.cz. 2 MHz — 433 » = J

F602 — filtr p.cz. 465 kHz — 102 ' ,
F603 — filtr p.cz. 465 kHz — 101 | .
L601 — oscylator 2,465 MHz — 436

N

" L602 — cewka przetwornicy — 02103

Di 601 — dlawik -— 501—4248—036—021
Di 602 — dlawik — RWO—3,7X1,1X10 (F201).




‘..,_.,__,

Plytka wzmacniacza m.cz. — typ PNS-1

Uklady scalone: 2X UL 1481P

Tranzystory:
T701 — BC148B
T702 — BC148B

- OWZ—0,125-—4k7—10%

OWZ—0,125—4k7—10%
PRP 162G—2X47k—A
OWZ—0,125—2k2—10%
OWZ—0,125—2k2—10%
OWZ—0,125—5k1—5%
OWZ—0,125—5k1—5%
PRP 162G—2 X 47k—A
PRP 162G-—2X47k—B
OWZ—0,125—33k—10%
OWZ—0,125—33k—10%
OWZ—0,125—100k—10%
OWZ—0,125--100k—10%
OWZ—0,125—3k3—10% -
OWZ—0,125—3k3—10%
OWZ—0,125—1k2—5%

OWZ—0,125-—1k2—5%

PRP 162G—2X47k—M-+N
OWZ—0,125—100—20%
OWZ—0,125—100—20%
OWZ—0,135—56—10%
OWZ—0,125—56—10%
OWZ—0,125--10—20%
OWZ—0,125—10—20%
OWZ-0,125—2k2—20%

— KSE—016—33n *+ 20%—63V—40/085/10
— . KSE—016—33n 1 20%—63V—40/085/10
— KSE—016—100n + 20%-—63V—40/085/10
— KSE—016—100n + 20%—63V—40/085/10
— KSE—011—02—3n3 + 20%—250V—40/085/21
— KSE—011—02—3n3 + 20%—250V—40/085/21
— KSE—016—33n * 20%—63V—40/085/10
— KSE—016—33n + 20%—63V—40/085/10
— typ 2—02/E—2u2/63V
-— typ 2—02/E—2u2/63V
— KSE—011—02—15n * 20%—160V—40/085/21
— KSE—011—02—15n * 20%—160V—40/085/21
— KSE—016—100n *+ 20%—63V—40/085/10
— KSE—016—100n + 20%—63V—40/085/10
— typ 2—04/U—100 uF/6,3V
— typ 2—04/U—100 uF/6,3V
- — typ 2—04/U—100 uF/16V
— {yp 2—04/U—100 uF/16V
— KSE—011—02—4n7 * 20%—250V—40/085/10
— KSE—011—02—4n7 + 20%—250V—40/085/10
— KSF—020—10000 £+ 10%—63V-—666
— KSF—020—10000 * 10%—63V—666
— typ 2—02/E—100 uF/16V

— typ 2—04/U—100 uF/16V

— KSE—013—02—0,1y + 20%—160V
" — KSE—013-—02—0,1u * 20%--160V -
— 02/T—KED-1500 uF/16V/—10

Rezystory
/
R701 warstwowy
R702.— warstwowy
R703 potencjometr
R705 warstwowy
R706 warstwowy
R707 warstwowy
R708 warstwowy
R709 potencjometr
R711 potencjometr
R713 — warstwowy
R714 — warstwowy
R715 warstwowy
R716 warstwowy
R717 warstwowy
- R718 warstwowy °
R719 warstwowy
: R720 — warstwowy
/ R721 potencjometr
R'732 warstwowy
R724 warstwowy
R725 warstwowy
R726 — warstwowy
R727 warstwowy
R728 warstwowy
R729 warstwowy
Kondensatory
C701 poliestrowy
C702 poliestrowy
C703 poliestrowy
C704 poliestrowy
C705 poliestrowy
C706 poliestrowy
C707 poliestrowy
C708 poliestrowy
“C709 elektrolityczny
C710 elektrolityczny
C711 poliestrowy
C712 -~ poliestrowy,
C713 poliestrowy
C714 poliestrowy
C715 elektrolityczny
- C716 elektrolityczny
C717 elektrolityczny
C718 elektrolityczny
C719 poliestrowy
C720 poliestrowy
C721 — styrofleksowy
C722 styrofleksowy
C723 elektrolityczny
C724 elektrolityczny b
C725 poliestrowy
C726 poliestrowy
C727 elektrolityczny

29



C728 — elektrolityczny . — 02/T——-KED—15OO uF/16V/—10 P(‘4
' » 10077
C729 — elektrolityczny — 02/T~—KED—15GO uF/16V/+«10 664
' ~{—100"
C730 — elektrolityczny - — typ —04/U—100 uF/16V .
C731 — poliestrowy — KSE——013~—02——0 1u +20%—160V -

C732 — elektrolityczny — typ 2—04/U—100 uF/16V
Plytka zasilacza siecioWegé — typ PS-2

Tranzystory i diody

T801 — BO 355 , . \ |
T802 — BO 135 | ‘

T803 — BC 148B
T804 — BD 135

D801 — BYP 401—50 ' .
D802 — BYP 401—350 o
D803 -+ BYP 401—50 o /

D804 — BYP 401—50
D805 — BAP —811 :
D806 — BZP 683D12 ‘ : -

Rezystory
R801 — nawijany 0,25Q — 79—2860—02.1 :
R802 — warstwowy : — OWZ—0,125—3k3—10% ’
- R803 — warstwowy - — OWZ—0,125—470k—5%
R804 — warstwowy — OWZ—0, 125—18k——10%
R805 — warstwowy — OWZ—0,125—6k8—5%
R806 — warstwowy - — OWZ—9, 1125—300—5%
R807 — warstwowy — OWZ—0,125—1k—20%
R808 — warstwowy — OWZ—0,5—15+10%
R809 — potencjometr nastawczy — TVP-—083-2k2
Kondensatory i )

- C801 — ferroelektryczny — KFPf-1IF-12 X 12—47000—1r-—/—20/--80/—25—25/070/10
C802 — ferroelektryczny - — KFP{-11F-12 X 12—47000—r—/—20/--80/—25—25/070/10
C803 — ferroelektryczny — KFP{-11F-12 X 12—47000—r—/—20/-80/—25—25/070/10
C804 — ferroelekiryczny — KFPf-I1F-12X 12——47000—~r——/——-20/—{—80/—25—25/0’70/ 10
C805 — elektrolityczny — 02/T—KED—1000u—40V/ /—664° ‘

C806 — ferroelektryczny - — KFPf-11F-12 X 12—47000—r—/—20/4-80/—25—25/070/10
C807 — elektrolityczny: — typ 2—04/U—1u/63V

C808 — poliestrowy — MKSE—20—0 22u+20%—100V———WT——77/1—MKSE 20
C809 — elektrolityczny — typ 2—04/U—100u/ 16V

D801 — dilawik — 501—4248—036-—021

B2 — wkladka topikowa — WTA—2A—250V

B3—- wkladka topikowa — WTA—T—200 mA—250V
przelacznik klawiszowy (bateria — sie¢) — 602—01—297—1
Pozostale elementy elektryczne

D901 — dioda elektroluminescencyjna — CQPP—31

'Rezysto,ry v
R901 — warstwowy — OWZ—0,1256—27k—5%
R902 — warstwowy — OWZ—0,125-—33—10%
R903 — warstwowy — OWZ—0,125-—330k—10%
R904 — warstwowy — OWZ—0,125—330k—10%
R905 — warstwowy — OWZ—0,125—15—10%

Kondensatofy '

901 — ceramiczny — KFP—IIE—12—r—470p —20%

T 0% —B00Vsk—25/085/21

-

M1 — wskaznik dostrojenia P35GK sk 3307
M2 — wskaznik czestotliwosei P35GK Sk 3307
Bl — bezpiecznik — WTA—T—315 mA/250V




Kinematyka napedu ¢ mocowanie wskazowki

Slizgecae kioru qce

linkg

Rys3

Unaagi * .

18005 gaktadam’a napedu skali mayduje sig
W tekscie. . .

2. Na rysunkach 2,4,5 straatkami zaznaczong kiernek
Prowadzenta link: pray zaktadaniuv napedu.

3. Rys 3 ebrazuje sposab dlomego e ktadants
nskazenki ng (ince napgdu.

[ | Noes napedu Nar
1 segment

Rys.5. Mocowanie koricw linki napedu

Rysd. Schemat napedu
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